
ไมโคร​ชิพ​ ขยาย​กลุม​ผลิตภัณฑ​อิเล็กทรอนิกส​กําลัง

ประ​เภท Silicon Carbide (SiC) เพื่อ​ยก​ระดับ​ระบบ​

ทัง้​ประ​สิทธิ​ภาพ​ ขนาด​ และ​ความ​นา​เชื่อ​ถือ

พา​วเวอร​โมดูล​แบบ SBD มี​แรง​ดัน​ไฟ​ให​เลือก​ทัง้​ 700, 1200 และ 1700V ชวย​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​กา​รส​วิ​ตชิ่ง​ ลด

อุณหภูมิ​ภาย​นอก​ และ​ทําให​ฟุต​พริน​ทของ​ระบบ​มี​ขนาด​เล็ก​ลง​ได

ความ​ตองการ​ระบบ​ที่​ใช Silicon Carbide (SiC) เป็น​วัสดุ​หลัก​นัน้​ยัง​คง​ขยาย​ตัว​ขึ้น​อยาง​รวด​เร็ว​ เพื่อ​เพิ่ม

ประสิทธิภาพ​สูง​สุด​ รวม​ทัง้​ลด​ขนาด​และ​น้ําหนัก​ ซึ่ง​ทําให​วิศวกร​สามารถ​สรางสรรค​โซลูชัน​พลังงาน​ที่​แปลก​ใหม​ได​

สําหรับ​รูป​แบบ​การ​ใช​งาน​เท​คโน​โลยี SiC นัน้​ มี​ตัง้แต​รถยนต​ไฟฟ า​และ​สถานี​ชารจ​พลัง​งา​น ​ไป​จนถึง​สมา​รทก​ริ​ดและ

ระบบ​ไฟฟ า​ของ​เครื่อง​บิน​และ​ภาค​อุตสาห​กร​รม​ ดวย​เหตุ​น้ี​ บริษทั​ ไมโคร​ชิพ​ เทคโนโลยี​ จํากัด (Nasdaq: MCHP)

จึง​ได​ประกาศ​ขยาย​กลุม​ผลิตภัณฑ​พา​วเวอร​โมดูล​ประ​เภท SiC ที่​มี​ขนาด​เล็ก​ลง​ เบา​ลง​ และ​มี​ประสิทธิภาพ​มาก​ขึ้น​

โดย​นอกจาก​ไมโคร​คอนโทรล​เลอ​ร (MCUs) หลาก​หลาย​แบบ​ และ​ผลิตภัณฑ​กลุม​แอ​นะ​ล็อก​แลว​ ไมโคร​ชิพ​ยัง​พรอม

ตอบ​รับ​ความ​ตองการ​ใน​ดาน​การ​ควบคุม​ระบบ​กําลัง​ไฟ​สูง​ ได​รฟ  และ power stage ซึ่ง​ถือ​เป็นการ​ใหการ​สนับสนุน

ลูกคา​ดวย​โซลูชัน​ระบบ​ที่​ครบ​ถวน​สม​บูร​ณ

ผลิตภัณฑ​ตระ​กูล SiC ของ​ไมโคร​ชิพ​ ประกอบ​ดวย​พา​วเวอร​โมดูล​แบบ Schottky Barrier Diode (SBD) ที่​มี

คุณสมบัติ​เหมาะ​สําหรับ​การ​ใช​งาน​ใน​เชิง​พาณิชย​ โดย​มี​แรง​ดัน​ไฟ​ที่​แตก​ตาง​กัน​ ได​แก​ 700, 1200 และ 1700V พา

วเวอร​โมดูล​ตระกูล​ใหม​น้ี​ใช​เทคโนโลยี​ที่​หลาก​หลาย​ ซึ่ง​รวม​ถึง Dual Diode, Full Bridge, Phase Leg, Dual

Common Cathode และ 3-Phase bridge โดย​นอก​เหนือ​จาก​การนําเสนอ​ตัว​เลือก​แรง​ดัน​ไฟ​และ​แพ็ก​เก​จที่​แตก​ตาง

กัน​แลว​ การ​เพิ่ม​โมดูล​แบบ SiC SBD เขา​มา​น้ี​ จะ​ทําให​การ​ออกแบบ​ระบบ​ตาง​ ๆ งาย​ขึ้น​ ดวย​การ​รวม SiC diode

die หลาย​ประเภท​เขา​ดวย​กัน​เพื่อ​ผสม​และ​จับ​คู​ซับ​เต​รตและ​แผน​รอง​ฐาน​เขา​ไว​ใน​โมดูล​ตัว​เดียว​ ซึ่ง​จะ​ชวย​เพิ่ม

ประสิทธิภาพ​กา​รส​วิ​ตชิ่ง​ให​ถึง​ขีด​สุด​ ตลอด​จน​ลด​อุณหภูมิ​ภาย​นอก​ และ​ทําให​ฟุต​พริน​ทของ​ระบบ​มี​ขนาด​เล็ก​ลง​ได

“กา​รใช​และ​ขยาย​การ​ใช​เท​คโน​โลยี SiC ถือ​เป็น​พลัง​ขับ​เคลื่อน​นวัตกรรม​ระบบ​ใน​ยุค​ปัจจุบัน​ และ​ไมโคร​ชิพ​ยืน​อยู

แถว​หน า​ของ​วง​การ​ ดวย​การ​ทํางาน​รวม​กับ​ลูกคา​ทัว่​ทุก​สวน​ตลาด​และ​ทุก​ภูมิภาค​ทัว่​โลก” Leon Gross รอง​ประธาน

หนวย​ธุรกิจ Discrete Product Group ของ​ไมโคร​ชิพ​ กลาว​ “เรา​ยัง​คง​มุง​เนน​ให​ความ​สําคัญ​ไป​ที่​การ​สง​มอบ

โซลูชัน​ที่​เป็น​นวัตกรรม​และ​เชื่อ​ถือ​ได​ ตัง้แต​การ​กําหนด​นิยาม​ไป​จนถึง​การ​ออก​ผลิต​ภัณฑ​ เท​คโน​โลยี SiC ของ​เรา

มอบ​ความ​ทนทาน​และ​ความ​นา​เชื่อ​ถือ​ที่​เหนือ​กวา​ ชวย​ให​นัก​ออกแบบ​ระบบ​สามารถ​มัน่ใจ​ได​ถึง​อายุ​การ​ใช​งาน​ที่​ยาว

นา​น ​โดย​ไม​เสื่อม​ประ​สิทธิ​ภาพ​”

https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0/


กลุม​ผลิตภัณฑ​พา​วเวอร​โม​ดูล SiC SBD ที่​เปิด​ตัว​ใหม​น้ี​ มี​ความ​หยุน​ เพราะ​มี​กําลัง​ไฟ​ให​เลือก​หลาย​ขนาด​ ได​แก​

700, 1200 และ 1700V โดย​ใช​เท​คโน​โลยี SiC die รุน​ใหม​ลาสุด​ของ​ไมโคร​ชิพ​ ซึ่ง​เพิ่ม​ความ​ทนทาน​และ​ความ​นา

เชื่อ​ถือ​ให​กับ​ระบบ​ และ​ให​อายุ​การ​ใช​งาน​ที่​ยาวนาน​และ​ยัง่ยืน​ คุณ​สม​บัติ high avalanche ของ​อุปกรณ​ทําให​นัก

ออกแบบ​ระบบ​สามารถ​ลด​ความ​จําเป็น​ใน​การ​ใช​วงจร​สนับ​เบอ​ร (snubber circuits) ขณะ​ที่​ความ​เสถียร​ของ body

diode ทําให​นัก​ออกแบบ​สา​มา​รถ​ใช internal body diode ได​โดย​ไม​เสื่อม​สภาพ​ใน​ระยะ​ยาว​ อุปกรณ​ผาน​การ

ทดสอบ​จาก​หนวย​งาน​อิสระ​จาก​ภาย​นอก​ รวม​ถึง​การ​ทดสอบ​ภายใน​ของ​ไมโคร​ชิพ​เอง​ ซึ่ง​ผล​การ​วัด​ความ​นา​เชื่อ​ถือ​ที่

สําคัญ​ตาง​ ๆ พิสูจน​ยืนยัน​ถึง​สมรรถนะ​ที่​เป็น​เลิศ​ของ​อุปกรณ​จาก​ไมโคร​ชิพ​ เมื่อ​เทียบ​กับ​อุปกรณ​ของ​ผู​ผลิ​ต SiC ราย

อื่น​ ๆ

เครื่อง​มือ​สนับสนุน​การ​พัฒน​า

บริษทั​ขอ​แนะ​นํา 30 kW 3-Phase Vienna Power Factor Correction (PFC), SiC discrete และ SP3/SP6LI

module drive reference designs/boards เพื่อ​ให​นัก​พัฒนา​ระบบ​มี​เครื่อง​มือ​ที่​ชวย​ลด​วง​รอบ​เวลา​การ​พัฒน​า

การ​วาง​จําหนา​ย

ไมโคร​ชิพ​เปิด​จําหนาย​และ​เปิด​รับคําสัง่​ผลิต​พา​วเวอร​โมดูล​แบบ SiC SBDs ทัง้​ขนาด​ 700, 1200 และ 1700V แลว​

โดย​ผลิต​ภัณฑ SiC ทัง้หมด​ได​รับ​การ​สนับสนุน​โดย SiC SPICE หลาก​หลาย​รุน​ ตลอด​จน​ดีไซน​ตน​แบบ SiC driver

board และ​ดีไซน​ตน​แบบ PFC Vienna ทัง้​น้ี​ ผลิต​ภัณฑ SiC ของ​ไมโคร​ชิพ​ รับสัง่​ผลิต​ใน​ปริมาณ​มาก​ พ​รอม​ดวย

บริการ​สน​บัส​นุ​นที่​เกี่ยว​ของ​ นอกจาก​น้ี​ยัง​มี​ตัว​เลือก​แพ็ก​เก​จและ die ที่​หลาก​หลาย​สําหรับ SiC MOSFETs และ

SiC diodes ดวย

สําหรับ​ขอมูล​เพิ่ม​เติม​ กรุณา​ติดตอ​พนักงาน​ขาย​หรือ​ตัวแทน​จําหนาย​ทัว่​โลก​ที่​ได​รับ​แตง​ตัง้​จาก​ไมโคร​ชิพ​ หรือ​เยี่ยม

ชม​เว็บไซต​จําหนาย​ผลิต​ภัณฑ SiC ของ​ไมโคร​ชิพ​ และ​สามารถ​ซื้อ​ผลิตภัณฑ​ที่​ระบุ​ใน​ขาว​ประชาสัมพันธ​ฉบับ​น้ี​ได​

โดย​ติดตอ​ตัวแทน​จําหนาย​ที่​ได​รับ​อนุญาต​จาก​ไมโคร​ชิพ

แหลง​ขอมูล​และ​ภาพ

ดู​รูปภาพ​ความ​ละเอียด​สูง​ได​ที่ Flickr หรือ​ติดตอ​กอง​บร​รณ​าธิการ​ (สามารถ​นําไป​เผย​แพร​ได​ตาม​สะดวก​):

ภาพ​การ​ใช​งาน: https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/49580982513/in/dateposted/เกี่ยว

กับ​ ไมโคร​ชิพ​ เท​คโน​โลยี

บริษทั​ ไมโคร​ชิพ​ เทคโนโลยี​ จํากัด​ เป็น​ผูนําดาน​การ​จัดหา​เซ​มิ​คอนดักเตอร​สําหรับ​โซลูชัน่​ควบคุม​แบบ​ฝัง​ที่​เป็น

อัจฉริยะ​ เชื่อม​ตอ​ และ​ปลอด​ภัย​ เครื่อง​มือ​พัฒนา​ที่​ใช​งาน​งาย​ ตลอด​จน​กลุม​ผลิตภัณฑ​ที่​ครอบ​คลุม​ ชวย​ให​ลูกคา

สามารถ​สรางสรรค​งาน​ออกแบบ​ได​อยาง​เหมาะ​สม​ ซึ่ง​ชวย​ลด​ความ​เสี่ยง​ ลด​ตนทุน​โดย​รวม​ของ​ทัง้​ระบบ​ และ​ยัง​ชวย



ลด​ระยะ​เวลา​ใน​การนําผลิตภัณฑ​ออก​สู​ตลาด​ โซลูชัน่​ของ​บริษทั​ให​บริการ​ลูกคา​มาก​กวา​ 120,000 ราย​ใน​ตลาด

อุตสาห​กร​รม​ ยาน​ยนต​ ผู​บริโภค​ อวกาศ​และ​การ​ป องกัน​ประ​เทศ​ การ​สื่อสาร​และ​การ​ประมวล​ผล​ สํานักงาน​ใหญ​ของ

ไมโคร​ชิพ​ตัง้​อยู​ที่​เมือง​แช​นดเลอ​ร รัฐ​แอ​ริ​โซ​นา​ บริษทั​นําเสนอ​การ​สนับสนุน​ดาน​เทคนิค​ที่​เป็น​เลิศ​ พ​รอม​กับ​การ

ขนสง​และ​คุณภาพ​ที่​เชื่อ​ถือ​ได​ สําหรับ​ขอมูล​เพิ่ม​เติม​ สามารถ​เยี่ยม​ชม​เว็บไซต​ของ​ไมโคร​ชิพ​ที่
www.microchip.com

หมาย​เห​ตุ​ : ชื่อ​และ​โลโก The Microchip เป็น​เครื่องหมายการคา​จด​ทะเบียน​ของ​บริษทั​ ไมโคร​ชิพ​ เทคโนโลยี​

จํากัด​ ใน​สหรัฐ​อเมริกา​ และ​ประเทศ​อื่น​ ๆ เครื่องหมายการคา​อื่น​ ๆ ทัง้หมด​ที่​ระบุ​ถึง​ใน​ที่​น้ี​ เป็น​กรรมสิทธิ ์​ของ​บริษทั

ที่​เป็น​เจา​ของ


